
第一图书网, tushu007.com
<<多电压CMOS电路设计>>

图书基本信息

书名：<<多电压CMOS电路设计>>

13位ISBN编号：9787111238645

10位ISBN编号：7111238648

出版时间：2008-6

出版时间：机械工业出版社

作者：（土耳其）库逊，（美国）弗雷德曼  著，马俊婷  等译

页数：206

字数：262000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<多电压CMOS电路设计>>

内容概要

本书由美国威斯康星（Wisconsin-Madison）大学Volkan Kursun博士和美国罗彻斯特（Rochester）大
学Eby G.Friedman教授撰写。
全书共分12章。
本书在对集成电路的发展做了简要介绍后，对CMOS电路功耗来源进行了深入分析，着重介绍了高性
能集成电路的电源电压和阙值电压的缩放技术、DC-DC变换器、片上集成的降压变换器、低电压摆幅
单片式DC-DC变换器、高输入电压降压型DC-DC变换器、多电源电压集成电路内的信号传输、可变
阈值电压保持管（DVTVK）多米诺逻辑电路、动态电路亚阈值漏电流特性、睡眠开关双阈值多米诺
逻辑等专题。
　　本书取材新颖，可作为高等院校电子科学与技术（微电子学与固体电子学、电路与系统、物理电
子学等）、电子与通信工程（VLSI信号处理方向）、计算机科学与技术（计算机系统结构）等专业高
年级本科生和研究生学习集成电路设计课程先进专题的教科书，也可作为从事深亚微米集成电路领域
的研究人员和工程技术人员的参考书。
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章节摘录

　　第1章　绪　论　　半导体缩放工艺技术的发展已经超过了40年，工艺技术的进步一直是促进半导
体工业发展的推动力。
为了满足消费者对低成本、高性能及多功能集成电路的需求，在过去的40年间，每两三年半导体工业
都会有新的加工技术产生。
自1959年集成电路发明以来，集成电路的性能和复杂度都有了急剧的增长。
给出了第一个单片式集成电路（仙童半导体，l959年）、第一个微处理器（英特尔4004，1971年）及最
近的微处理器（英特尔奔腾4，2002年）的显微照片。
　　缩放工艺技术减少了电路元件的延时，提高了集成电路（Inte9，ated Circuit，Ic）的工作频率。
通过缩小特征尺寸，提高了集成电路上晶体管的密度和数量。
基于可用晶体管数量增加的新工艺技术，确保新的电路技术和微架构得以应用，进一步提高了集成电
路的性能，超出了通过简单地缩放（或缩短）上一代技术所能达到的水平。
但性能和功能提高的代价是增加了设计复杂度和功耗，因此，功耗的产生、分布和消耗是目前集成电
路设计者所面临的首要问题。
　　在集成电路的发展过程中，所采用的线路技术和架构已经形成了两个不同的分支。
一类技术以提高速度为其设计工艺的核心，这类集成电路代表了性能谱的高端。
在这个高端的领域，时钟频率和芯片尺寸的改进、耗电线路技术和微结构的广泛的使用成倍地增加了
功耗。
直到目前，高性能集成电路的散热是通过廉价的封装、散热片和风扇实现的。
当集成电路的功耗超过100W时，是需要更昂贵的封装和制冷方案，如液体冷却或冷藏设备。
与功耗和散热相关的问题可能是阻碍高性能集成电路性价比不断提高的首要因素。
　　由于消费者对小型化和便携式设备的需求，于是产生了另外一类重要的集成电路。
直到目前，便携设备仍然代表着性能谱的低端，它们通常受功率而不是速度的限制。
直到20世纪90年代，延长电池寿命和降低系统成本推进了便携设备设计工艺的发展。
然而，90年代以后，消费者高性能×（高速计算和数据传输能力）、多用途便携设备折需求与日俱增
。
今天，人们期望他们的便携设备具有和台式机几乎相同的处理能力。
　　⋯⋯
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编辑推荐

　　《多电压CMS电路设计》对几种低电压和高速集成电路设计的新技术进行了深入分析，重点强调
了基于使用多电压供电和阈值电压的方法。
从回顾集成电路设计的发展开始，作者重点论述了：　　●CMOS集成电路的功耗来源；　　●亚阈
值和栅氧漏电流的产生机理：　　●降低功耗和提高可靠性的先进供　　电技术及阈值电压缩放技术
：　　●低电压应用（如微处理器）的能效　　单片集成DC．DC转换技术：　　●保持CMOS技术
缩放趋势的新兴多　　电压电路技术前景的深入分析。
　　《多电压CMS电路设计》适用于工作在半导体技术工业的研究者和电子工程师，同时对学习集成
电路设计先进专题课程的高年级本科生和研究生也是一本很有价值的参考书籍。
　　40多年来，半导体工艺技术的臻放一直是电子应用的革命动力。
近年来，CMOS技术一直占据着半导体工艺的生导地位，采用先进的电路结构和微结构的CMOS技术
的缩放显著提高了集成电路的性能。
然而，这些性能和功能增加的戮作用是不断增加的设计复杂性、更高的功耗和更离的制造成本。
多电压CMOS电路设计在使高性能集成电路满足不断增长的用户需要，以更低的成本提供更广泛的应
用范围方面，扮演了极其重要的角色。
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